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UCHWALA
Nr 258/X1V/2018

podjeta na drugiej czgsci dwudziestego dziewiatego posiedzeniu Rady Wydzialu Inzynierii
Materialowej Politechniki Warszawskiej w dniu 25 maja 2018 roku

W dniu 22 maja 2018 r. Komisja Habilitacyjna po zapoznaniu si¢ z dokumentacja wniosku i
jednotematycznym cyklem 12-tu publikacjii pod ogélnym tytulem , Zastosowanie
spektroskopii  mossbauerowskiej do opisu struktury i wfasciwosci magnetycznych
amorficznych i nanokrystalicznych  stopéw  Zelaza” oraz opiniami recenzentdw
zarekomendowata Radzie Wydzialu Inzynierii Materiatowej Politechniki Warszawskiej
nadanie dr inz. AGNIESZCE GRABIAS z Instytutu Technologii Materialow Elektronicznych
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Inzynieria
materialowa.

W wyniku tajnego glosowania Rada Wydziatu Inzynierii Materialowej Politechniki
Warszawskiej podjeta jednomyslnie uchwate nr 258/X1V/2018 o nadaniu stopnia naukowego
doktora habilitowanego w dziedzinie — Nauki Techniczne z dyscypliny — Inzynieria
Materialowa — dr inz. AGNIESZCE GRABIAS.
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